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и Д.Моутон, в которых для определения типа 
менеджера разработана матрица типов руководи-
телей. Подробности широко освещены в литера-
туре и доступны для практического применения. 

Кто же будет заниматься всем этим? HR-
служба «прогоняет» сотрудника по определённо-
му набору тестов. Информация передаётся в 
службу обеспечения ИБ. Зная, к какому типу при-
надлежит сотрудник, специалист в сфере обеспе-
чения ИБ определяет его потенциальную склон-
ность к инсайду (должны учитываться не только 
ключевые характеристики психотипа, но и другие 
переменные: выраженность предпочтений, склон-
ность к риску, уровень социального интеллекта). 
Конечно, это примерный алгоритм.  Как его реа-
лизовать – зависит от масштаба организации, 
предметной области, которой он функционирует, 
критичности ресурсов и ещё множества факторов. 

Как использовать полученные результаты, 
например, результаты тестирования сотрудника? 
Если ваш работник – обладатель ярко выражен-
ного психологического (соционического) типа, 
входящего в «группу риска», то за ним лучше 
всего «приглядывать». Другой пример – админи-
стратор безопасности с учётом типа руководите-
ля организует общение с ним по вопросам обес-
печения ИБ. 

Выводы. Основной целью деятельности пси-
хологов совместно HR-службой, сотрудниками 
службы ИБ, юристами, «автоматизаторами»  
и т.д. – создание гармоничной среды, способ-
ствующей развитию сотрудников и всей органи-
зации в целом, что предполагает:  

– улучшение психологического климата ор-
ганизации и повышение «боевого духа ее со-
трудников», в том числе фокусирование усилий 
на защиту информации;  

– совершенствование практики подбора 
кадров, обращая особое внимание на выявление 
потенциальных инсайдеров;  

– оказание поддержки сотрудникам в разви-
тии их способностей, в том числе таких, как за-
поминание паролей;  

– сплочение коллектива в единую команду, 
стремящуюся парировать/нейтрализовать все уг-
розы безопасности по отношению к организации;  

– устранение конфликтов, в первую очередь 
между пользователями и сотрудниками ИБ, меж-
ду сотрудниками ИБ и сотрудниками ИТ;  

– снижение текучести кадров, связанную с 
нарушениями режима ИБ; 

– создание атмосферы доверия между со-
трудниками ИБ и пользователями, добиваться, 
чтобы эти категории были союзниками, а не про-
тивниками по поддержанию режима ИБ; 

– проведение разумной политики поощре-
ния и наказания в организации, в том числе со-
здания баланса между административным при-
нуждением и сознательным выполнением регла-
ментов ИБ;  

– консультирование руководителей по пси-
хологическим аспектам деятельности организа-
ции в области ИБ;  

– обучение руководителей и сотрудников 
психологическим технологиям взаимодействия  
и методам психологической защиты. 
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Применяемые в настоящее время методы об-
наружения возгораний не обеспечивают на стадии 
обнаружения возможности определения потенци-
альной опасности пожара. Одним из способов 
решения этой задачи может стать переход от ста-

тических измерений к динамическому контролю 
факторов пожара. 

В работе исследовалась динамика пропуска-
ющей способности газовоздушной среды в поме-
щении при тлении и разной температуре (500 ℃, 
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600 ℃ и 700 ℃) пиролизе хлопчатобумажных фи-
тилей. Экспериментальное исследование проводи-
лось на установке «Дымовой канал» [1]. В качестве 
горючего в каждом эксперименте использовались 
семь хлопчатобумажных фитилей длинной по 
10 см, масса фитилей составляла 3,0 г ± 0,1 г. В 
экспериментах с пиролизом фитили укладывались 
на металлическую пластину, которая в свою оче-
редь располагалась на электрической нагреватель-
ной плите.  Мощность плиты регулировалась лабо-
раторным автотрансформатором. В экспериментах 
с тлением фитили подвешивались на штативе вни-
зу помещения испытательной камеры. Тление фи-
тилей инициировалось поджогом их обоих концов, 
после чего пламя задувалось. Временные зависи-
мости выходного сигнала оптико-электронного 
измерительного преобразователя Ф(t), контроли-
рующего поток прошедшего сквозь задымленную 
среду излучения, анализировались методом Евкли-
довых расстояний [2]. Для этого рассчитывались 
величины отрезков, соединяющие соседние ре-
зультаты измерений (экспериментальные точки) в 
двумерном пространстве поток излучения-время. 
Поскольку временной интервал между измерения-
ми величин потока прошедшего излучения был 
постоянный и равен одной секунде, вычисленные 
из этих результатов Евклидовы расстояния отра-
жают изменения величины прошедшего через за-
дымленную среду потока оптического излучения 
за одну секунду. Гистограмма, показывающая из-
менение процента Евклидовых расстояний опреде-
ленного размера от общего их числа на анализиру-
емой экспериментальной зависимости, представля-
ет собой характеристическую кривую 
анализируемого процесса. В работе получены ха-
рактеристические кривые процессов накопления 
дыма в помещении в результате тления и разной 
температуры пиролизе хлопка. Анализ методом 
Евклидовых расстояний зависимостей Ф(t) выпол-
нялся на участках зависимостей, расположенных в 
окрестности момента времени, когда оптическая 
плотность задымленной среды достигала значения 
0,2 дБ∕м, по 50 секунд до и после этого момента, 
времени. Характеристические кривые, полученные 
для процессов тления, пиролиза хлопка при темпе-
ратурах 500 ℃, 600 ℃ и 700 ℃ и в условиях от-
сутствия дыма, представлены на рисунке 1.  

 Из рисунка 1 видно, что в рассматриваемых 
условиях Евклидовы расстояния изменялись от 
двух до двадцати шести единиц. Евклидово рас-
стояние равное двум единицам соответствует не 
изменяющейся величине потока излучения за 
интервал измерения. Евклидово расстояние из-
меняется от пяти до двенадцати единиц для про-
цесса пиролиза при 600 ℃ и от семи до двадцати 
шести единиц для пиролиза при 700 ℃. 
Наибольший процент повторений одинаковых 
Евклидовых расстояний в процессе пиролиза при 
600 ℃ не превысил двадцать шесть, а в пиролизе 

при 700 ℃ – девятнадцать. В процессах пиролиза 
при 500 ℃ и тления Евклидовы расстояния из-
меняются от двух до пяти единиц, наибольший 
процент повторений в обоих случаях соответ-
ствует двум единицам евклидового расстояния и 
составляет сорок три процента для процесса пи-
ролиза при 500 ℃ и тридцать семь процентов для 
тления.  

 

Рисунок 1 – Характеристические кривые процессов 
пиролиза и тления 

Характеристические кривые процессов тления 
и пиролиза при 500 ℃ имеют более чем в два раза 
меньший процент повторений Евклидовых рас-
стояний длиной две единицы, чем в случае «чи-
стой» среды. Ширина интервала изменения Ев-
клидовых расстояний для двух этих процессов 
равна трём единицам, а в случае «чистой» среды в 
наборе вычисленных Евклидовых расстояний 
встречаются только отрезки длиной две единицы. 
Характеристическая кривая процесса пиролиза 
хлопка при 600 ℃ не пересекается с характери-
стическими кривыми процессов тления и пироли-
за при 500 ℃. Она смещена в область бо́льших 
евклидовых расстояний, имеет ширину интервала 
изменения евклидовых расстояний семь единиц. 
Характеристическая кривая процесса пиролиза 
при 700 ℃ пересекается с характеристической 
кривой процесса пиролиза при 600 ℃ на интерва-
ле от семи до двенадцати единиц Евклидового 
расстояния. При этом проценты повторений оди-
наковых Евклидовых расстояний на данном ин-
тервале у двух рассматриваемых характеристиче-
ских кривых близки. Характеристическая кривая 
процесса пиролиза при 700 ℃ имеет значительно 
более широкий интервал изменения Евклидовых 
расстояний: девятнадцать единиц. Абсолютные 
значения евклидовых расстояний в этом случае 
принимают наибольшие значения среди всех рас-
сматриваемых характеристических кривых.  

Заключение. Показано, что расчётный метод 
Евклидовых расстояний позволяет наблюдать 
особенности динамики изменения пропускаю-
щей способности среды, задымленной в резуль-
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тате высокотемпературных процессов пиролиза 
и тления хлопчатобумажных фитилей. Ширина 
интервалов изменения Евклидовых расстояний 
для процессов тления и пиролизов при 600 ℃ и 
700 ℃ составила 3, 7 и 19 единиц соответствен-
но. Абсолютные величины Евклидовых расстоя-
ний принимают наибольшие значения в процессе 
пиролиза при 700℃, наименьшие для процесса 
тления. Процент повторения Евклидовых рассто-
яний одной величины в рассматриваемых про-
цессах отражают динамику изменения пропус-
кающей способности задымленной среды.  
В условиях «чистой» среды доля Евклидовых 
расстояний длиной две единицы составила сто 
процентов, что соответствовало неизменяющему-
ся потоку прошедшего излучения. 

Интервал изменения и абсолютные величины 
Евклидовых расстояний для всех исследуемых 
процессов горения больше, чем для условий чи-
стой среды. Что позволяет применять метод Ев-
клидовых расстояний не только в целях обнару-

жения процессов тления и пиролиза хлопковых 
изделий в помещении, но и разделять процессы 
тления, низкотемпературного пиролиза от про-
цессов пиролиза при высокой температуре нагре-
вательной поверхности. Характеристические кри-
вые процессов тления и пиролиза при температу-
ре 500 ℃ оказались схожи 
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МДП-триодные структуры широко использу-
ются в первичных преобразователях электромаг-
нитных излучений [1, 2]. Такие структуры пред-
ставляют аналог МДП-транзистора (рисунок 1).  

 

Рисунок1 – МДП-триодная структура 

Истоковая и стоковая области n+-типа в 
МДП-триодной структуре (рисунок1) отстоят 
друг от друга на расстояние, равное длине канала 
L, его направление совпадает с осью У, а направ-
ление в глубину полупроводниковой (Si) под-
ложки принимается за Х. Направление ширины 
канала W соответствует оси Z. Питающее напря-
жение Uси = Vc – Vn соответствует разности по-
тенциалов истока и стока, а управляющий по-
тенциал затвора определяется интенсивностью 
контролируемого электрического поля Ех. Сум-
марный заряд под затвором Qs равен заряду на 
проводящем электроде затвора с напряженно-
стью Ех , Qх = 0ЕхS, S – площадь электрода за-
твора. Выходной ток Ic связан с полным зарядом 

в канале Qs через время пролета tr уравнением  
Ic = Qs/ tr. Полный заряд 

WLVVCWLQQ TXns )( 30  ,            (1) 

где Qn – удельный заряд носителей в канале; 
Vт – пороговое напряжение. 

Удельный заряд затвора при данном значении 
Vт запишется 
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где 0х, dox – относительная диэлектрическая 
проницаемость и толщина диэлектрика затвора; 
Сох – удельная емкость затвора относительно 
поверхности полупроводника. 

Рассмотрим произвольное сечение канала, в 
котором плотность тока jc не зависит  от Z, но 
меняется по оси Х из-за убывания концентрации 
электронов. В пределах элементарной площади 
ZdX  плотность тока принимается постоянной и 
следовательно 

dIc(X) = Jc(X)WdX = en(X)EyWdX.       (3) 

Учитывая малую толщину канала, пренебре-
гается зависимость составляющей поля Еу от 
координаты Х вплоть до границы канала с обед-
ненным слоем, т.е. считаем Еу = const. Тогда, 
интегрируя (4) в пределах от 0 до h, получаем 

  h
ysyc EWQdXXenWEI 0 μ)(μ .      (4) 


